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Микросхема ILX3085ЕN  
(аналог MAX085E фирмы MAXIM, США) –  

интерфейсный приемопередатчик последова-
тельных данных стандарта RS – 485 с пониженным 
энергопотреблением. 

Микросхема предназначена для применения 
в  телекоммуникационных системах, соответст-
вующих стандартам RS - 485, RS - 422, с низкой 
рассеиваемой мощностью, трансляторах уровня, 
приемопередающих устройствах, чувствительных 
к электромагнитному излучению, системах управ-
ления промышленными объектами. 

Конструктивно микросхема выполняется в 
8-выводном DIP-корпусе  MS-001BА. 

 

Основные характеристики: 
 
• содержит 1 передатчик и 1 приемник последовательных данных стандарта RS-485; 
• реализована функция авто-выключения (Auto Shutdown), обеспечивающая пониженное 
энергопотребление; 
• напряжение питания UCC =  5,0 В ± 5%;  
• температурный диапазон от минус 40 до плюс 85 °С; 
• устойчивы к воздействию статического электричества с потенциалом 2000 В по входу пе-
редатчика и выходу приемника (уровни ТТЛ/КМОП) 15 кВ по входу приемника и выходу пе-
редатчика (уровни RS-485); 
• значение тока  защёлкивания не менее 300 мА при нормальных климатических условиях 
 

 

Рисунок 2 – Обозначение выводов в корпусе 
 

 
 

Рисунок 1 - Микросхема  
в DIP корпусе MS-001BA 
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Таблица 1 – Назначение выводов микросхем  

Номер 
вывода Обозначение Наименование вывода 

01 RO Выход приемника 
02 RE  Вход разрешения выхода приемника 
03 DE Вход разрешения выхода передатчика 
04 DI Вход передатчика 
05 GND Общий вывод 
06 А Неинверсный  вход/выход приемника/передатчика 
07 B  Инверсный  вход/выход приемника/передатчика 
08 VCC Вывод питания от источника напряжения 

 
 
 

Vсс    -  (08) 
 
GND  -  (05) 
 

 

Рисунок 3 – Структурная схема  
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Таблица 2 – Таблица истинности передатчика 

Входы Выходы 

RE  DE DI B  A 

X H H L H 
X H L H L 
L L X Z Z 
H L X ZZ 
Примечание – Н – высокий уровень напряжения; L – низкий уровень напряжения; 

Х – безразличное состояние; Z  –  третье состояние 
 

Таблица 3 – Таблица истинности приемника 

Входы Выходы 

RE  DE A, B  RO 
L X  ≥ –0,05 В  H 
L X  ≤ –0,2 В  L 
L  X  ВН H 
H H X  Z  
H L X  ZZ  
Примечание – Н – высокий уровень напряжения; L – низкий уровень напряжения; 

ВН – входы незадействованные;  Х – безразличное состояние; 
Z – третье состояние; ZZ – выходы приемника и передатчика в третьем состоянии 
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Таблица 4 – Предельно-допустимые режимы эксплуатации 

Норма Обозначение 
параметра 

Наименование  
параметра не менее не более 

Единица 
измерения

UCC Напряжение питания 4,75 5,25 В 
UIL Входное напряжение низкого уровня по вхо-

дам DI, DE, RE  
0 0,8 В 

UIH Входное напряжение высокого уровня по 
входам DI, DE, RE  

2,0 UCC В 

UOD Напряжение, прикладываемое к выходу пе-
редатчика 

-7,0 12,0 В 

UIR Входное напряжение приемника -7,0 12,0 В 
UOR Напряжение, прикладываемое к выходу при-

емника 
0 UCC В 

UTH Дифференциальное пороговое напряжение 
приемника 

⎜±50⎜ ⎜±200⎜ В 

 

Таблица 5 – Предельные электрические режимы 

Норма Обозначение 
параметра 

Наименование  
параметра не менее не более 

Единица 
измерения

UCC Напряжение питания – 7,0 В 
UI Входное напряжение по входам DI, DE, RE  -0,3 7,0 В 

UOD Напряжение, прикладываемое к выходу пе-
редатчика 

-13 13 В 

UIR Входное напряжение приемника -13 13 В 
UOR Напряжение, прикладываемое к выходу при-

емника 
-0,3 UCC+0,3 В 
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Таблица 6 – Электрические параметры микросхемы (Uсс = 5 В ± 5 %) 

Норма Буквен-
ное 

обозна-
чение 

парамет-
ра 

Наименование 
параметра 

Режим  
измерения не  

менее 
не  

более 

Темпе-
ратура 
среды, 

°С 

Еди-
ница 
изме-
рения 

800 25 ± 10 ICC Ток потребления в ре-
жиме холостого хода 

URE = 0 B или UCC 
UDI = 0 B или UCC 
UDE = UCC  

– 
900 –40; 85 

мкА 

500 25 ± 10   URE = 0 B 
UDI = 0 B или UCC 
UDE = 0 

– 
600 –40; 85 

 

9,0 25 ± 10 ISHDN Ток потребления в ре-
жиме пониженного 
энергопотребления 

UDE = 0 
URE = UCC 
 

– 
10 –40; 85 

мкА 

–0,2 25 ± 10 IILL Ток утечки низкого 
уровня на входах 
управления 

UDE = UDI = URE = 0 B – 
–2,0 –40; 85 

мкА 

0,2 25 ± 10 IILH Ток утечки высокого 
уровня на входах 
управления 

UDE = UDI = URE = UCC – 
2,0 –40; 85 

мкА 

tSHDN Время перехода в ре-
жим с пониженным 
энергопотреблением 

    – 50 600 25 ± 10 нс 

Электрические параметры приемника 
0,36 25 ± 10 UOLR Выходное напряжение 

низкого уровня 
UID = –200 мВ   
IOL= 4,0 мА 

– 
0,4 –40; 85 

В 

UOHR Выходное напряжение 
высокого уровня 

UID = –50 мВ   
IOH= – 4,0 мА 

Ucc – 1,5 – 25 ± 10;
–40; 85 

В 

RI Входное 
сопротивление 

– 7,0 В ≤ UIR ≤ 12 В 96 – 25 ± 10;
–40; 85 

кОм 

UIR = 12 В 114 25 ± 10 II Входной ток 
UIR = –7,0 В

– 
–66  

мкА 

  UIR = 12 В  125 –40; 85  
  UIR = –7,0 В

UDE = 0 В 
UCC = 0  
или 5,25 В 

 –75   
–0,5 25 ± 10 IOZLR Выходной ток низкого 

уровня в состоянии 
"Выключено" 

UOR = 0,4 В  
 

– 
–1,0 –40; 85 

мкА 

0,5 25 ± 10 IOZHR Выходной ток высо-
кого уровня в состоя-
нии "Выключено" 

UOR = 2,4 В  
 

– 
1,0 –40; 85 

мкА 
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Продолжение  таблицы 6 

Норма Буквенное 
обозна-
чение 

параметра 

 
Наименование 
параметра 

 
Режим  

измерения 
не  

менее 
не  

более 

Темпе-
ратура 
среды, 

°С 

Еди-
ница 
изме-
рения 

Электрические параметры приемника 
8,0 87 25 ± 10 IOSHR Ток короткого замыкания 

высокого уровня 
UOR = UCC  

7,0 95 –40; 85 
мА 

–8,0 –87 25 ± 10 IOSLR Ток короткого замыкания 
низкого уровня  

UOR = 0 В 
–7,0 –95 –40; 85 

мА 

UhR  Напряжение гистерезиса       – – 50 25 ± 10 мВ 
– 185 25 ± 10 tPHLR, 

tPLHR 
Время задержки распро-
странения при включе-
нии, выключении 

⎜UID⎜ ≥ 2,0 В 
tLH = tHL ≤ 15 нс 
 

 200 –40; 85 
нс 

– 28 25 ± 10 tSKD R 
 

Разность задержек рас-
пространения при вклю-
чении и выключении 

⎜UID⎜ ≥ 2,0 В 
tLH = tHL ≤ 15 нс 
 

 30 –40; 85 
нс 

– 45 25 ± 10 tPZHR, 
tPZLR 

Время разрешения выхода 
при переходе из  состоя-
ния "Выключено" в со-
стояние высокого, низко-
го уровня 

CL = 100 пФ 
 50 –40; 85 

нс 

– 3150 25 ± 10 tLR (SHDN), 
tHR (SHDN) 

 
 

Время разрешения пере-
хода из режима с пони-
женным энергопотребле-
нием в состояние низкого, 
высокого уровня 

CL = 100 пФ 
 3500 –40; 85 

нс 

Электрические параметры передатчика 
UOD1 Дифференциальное вы-

ходное напряжение в ре-
жиме холостого хода 

  – 5,0 – 
 

25 ± 10;
–40; 85 

В 

UOD2 2,08 – 25 ± 10 В 
 

RL = 50 Ом (RS-422) 
 2,00  –40; 85  

 1,56 – 25 ± 10  
 

Дифференциальное  
выходное напряжение 
 RL = 27 Ом (RS-485) 

 1,50  –40; 85  
ΔUOD 0,18 25 ± 10 В 

 

Разность дифференциаль-
ных выходных напряже-
ний различной полярности

RL = 50; 27 Ом 
 

– 

0,2 –40; 85  
UOС 2,9 25 ± 10 В 

 

Выходное напряжение 
смещения относительно 
общего вывода 

RL = 50; 27 Ом 
 

– 

3,0 –40; 85  

ΔUOС 0,18 25 ± 10 В 

 

Разность выходных на-
пряжений смещения раз-
личной полярности 

RL = 50; 27 Ом 
 

– 
0,20 –40; 85  
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Продолжение  таблицы 6 

Норма Буквенное 
обозна-
чение 

параметра 

 
Наименование 
параметра 

 
Режим  

измерения 
не  

менее 
не  

более 

Темпе-
ратура 
среды, 

°С 

Еди-
ница 
изме-
рения 

Электрические параметры передатчика 
IOSD ⎜±240⎜ 25 ± 10 мА 

 
– 7,0 В ≤ UOD ≤ UCC 

⎜±250⎜ –40; 85  
 240 25 ± 10  
 

0 В ≤ UOD ≤ 12 В 
250 –40; 85  

 ⎜±26⎜ 25 ± 10  
 

Ток короткого замыкания 

0 В ≤ UOD ≤ UCC 

– 

⎜±25⎜ –40; 85  
UhD Напряжение гистерезиса  – – 200 25±10 В 

330 800 25 ± 10 tPHL D, 
tPLH D 

 

Время задержки распро-
странения при включении, 
выключении 

CL1 = CL2 = 100 пФ  
RDIFF = 54 Ом 
 

250 1000 –40; 85 

нс 

90 25 ± 10 tSKEW D 
 

Разность задержек распро-
странения при включении, 
выключении 

CL1 = CL2 = 100 пФ 
RDIFF = 54 Ом 
 

– 
100 –40; 85 

нс 

2200 25 ± 10 tPZH D, 
tPZL D 

 
 

Время разрешения выхода 
при переходе из состояния 
"Выключено" в состояние 
высокого, низкого уровня 

CL = 100 пФ – 
2500 –40; 85 

нс 

90 25 ± 10 tPHZ D, 
tPLZ D 

Время запрещения выхода 
при переходе из состояния 
высокого, низкого уровня 
в состояние "Выключено" 

CL = 15 пФ – 
100 –40; 85 

нc 

220 620 25 ± 10 tRD, tFD 
 

Время нарастания, спада 
дифференциального вы-
ходного сигнала 

RDIFF = 54 Ом 
CL1 = CL2 = 100 пФ  
 200 750 –40; 85 

нс 

4000 25 ± 10 tLD (SHDN), 
tHD (SHDN) 

 
 

Время разрешения пере-
хода из режима с пони-
женным энергопотребле-
нием в состояние низкого, 
высокого уровня 

CL = 15 пФ – 
4500 –40; 85 

нс 

600 – 25 ± 10 ST 
 

Скорость передачи дан-
ных 

– 
500  –40; 85 

Кбит/с
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Рисунок 4 – Временная диаграмма входных и выходных сигналов передатчика 
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При изменении сигнала на входе А, на вход В подается постоянный уровень напряжения 1,5 В. 
При изменении сигнала на входе В, на вход А подается постоянный уровень  напряжения 1,5 В. 

 
 
Рисунок 5 – Временная диаграмма входных и выходных сигналов приемника  
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Рисунок 6 – Временная диаграмма входных и выходных сигналов передатчика 
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Рисунок 7 – Временная диаграмма входных и выходных сигналов приемника 
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ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ КОРПУСА 
 

 

M 

4 

5 8 

1 

D 

E1 

b2 A 

C 

A1 

e 

b 

C 

E 

c 

L 

0,25 (0,010) 

 
 

 
 
 

Примечание - Размеры D, E1 не включают величину облоя, которая не должна превышать 
0.25 (0.010) на сторону. 
 
 

 D E1 A b b2 e α L E c A1 
Миллиметры 

min 9,02 6,07 ⎯ 0,36 1,14  0ʔ 2,93 7,62 0,20 0,38 
max 10,16 7,11 5,33 0,56 1,78 2.54 15ʔ 3,81 8,26 0,36 ⎯ 

Дюймы 
min 0,355 0,240 ⎯ 0,014 0,045  0ʔ 0,115 0,300 0,008 0,015
max 0,400 0,280 0,210 0,022 0,070 0,1 15ʔ 0,150 0,325 0,014 ⎯ 

 
 
 
Рисунок 8 – Габаритные размеры DIP-корпуса  MS-001BA 
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Координаты технологической маркировки ILX3085 (мм): левый нижний угол х =  
= 0,150,  у = 1,190. 

Толщина кристалла 0,46 ± 0,02 мм. 
 

Координаты (левый нижний угол), мм Номер контактной 
площадки Х У 

01 0,271 0,204 
02 0,662 0,187 
03 1,035 0,187 
04 2,798 0,231 
05 2,854 0,707 
06 2,854 1,110 
07 2,871 1,810 
08 0,793 1,870 
09 0,449 1,870 
10 0,160 0,945 

Примечание  -    Координаты  и  размер контактных  площадок 0,120 х 0,120мм  
даны по слою «Металлизация» 

 
 

Рисунок 9 – Внешний вид кристалла и координаты контактных площадок 


